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Cognome Nome Matricola Firma

Parti svolte: E10O E2 O E3 O DO

Esercizio 1
Supponendo noti i parametri dei componenti,
ANN— illustrare e la matrice di resistenza R del doppio
R, bipolo Q, illustrare il procedimento di risoluzione
I, L del circuito rappresentato in figura con il metodo
— e delle correnti di maglia:
\2 Q v, 1. indicare quali grandezze vengono scelte co-
' R — M 0 me incognite del sistema risolvente;

‘ i r, O 2. scrivere il sistema risolvente;
T (ID Vos ¢ VY \ R, § 3. scrivere le espressioni delle tensioni Vi e V-
Rs e delle tensioni dei resistori in funzione delle

R4§ | R6§ incognite indicate al punto 1;
l ? l 4. scrivere le espressioni delle potenze erogate

dai due generatori in funzione delle incognite
e delle tensioni determinate al punto 3.

e A R1=20 Li=2mH

E 1 L,=2mH Cs = 250 uF
' R, T“V3 TVG g R, | Ri=3Q Ls=1mH
L) | - : n=05

5 % =

! A\
‘> N & ve(t) = 12cos(wt) V
Vi3 .

I
L, Lz% G ; L, v(t) = 410 cos(ot + @) V
: 1 1 » 1 cosgp = —+/10/10  seng = 34/10/10
e . ' B i o = 1000 rad/s

Assumendo che il circuito sia in regime sinusoidale, determinare:

1. i parametri del circuito equivalente di Thévenin del bipolo AB racchiuso dalla linea tratteggiata;
2. I’espressione della corrente ig(t) con cui si ottiene una tensione vag(t) uguale alla v(t) indicata;
3. la potenza attiva e reattiva erogata dal bipolo AB in queste condizioni.

Esercizio 3
1
t=0 ‘EW_J\/\/\/— Ri=4Q
3\‘(: . L, R, R2=4Q
/\/\/\/ Rs=2Q
SR Sl R LE Li=2H
L,=1H
lc=12 A

Per t < 0 il circuito é in condizioni di regime stazionario e I’interruttore & aperto. All’istante t=0 si chiude
I’interruttore. Determinare I’espressione di i 1(t) per t > 0.
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Domande 1
1. Pert<Q0ilcircuito € in condizioni di regime stazionario e [
I’interruttore e aperto. All’istante t=0 si chiude I’inter- ng
ruttore. Determinare I’espressione di vc(t) per t>0. § R, @ I l C Ve
(2 punti) ! T
ve(t) >T
Ri=3Q R2=6Q C=2F Ic=3A
2. La matrice di resistenza del doppio bipolo rappresentato Y Y L
in figura é: ’—5 A, AATAY S
= I8 4] o i Ra Rg
s o) @ R
determinare i valori delle resistenze. (2 punti) : l

3. Determinare il valore della capacita da collegare in serie ad un induttore da 10 mH per ottenere una frequenza
di risonanza pari a 500 Hz. (1 punto)

C

4. Seun carico viene rifasato, la potenza apparente assorbita dal carico
O aumenta
O diminuisce
O restainvariata

5. Larisposta di un circuito dinamico del secondo ordine pud essere sottosmorzata

O solo se i componenti dinamici sono entrambi condensatori o entrambi induttori
O solo se i componenti dinamici sono un condensatore e un induttore

O indipendentemente dal tipo dei componenti dinamici

i i A 'i] I A

¢ ! - Kv, T <][> Ki, V2 |vi| Kv, T <][> Ki, V2
figura & equivalente a un trasformatore I

ideale con rapporto di trasformazione K? a) i

i ; r iy 4
ad bO c¢O dO v, lKizé <]|>TKV12 wvi| kv, <P ééil V2
|
c)

6. Quale dei doppi bipoli rappresentati nella Vi

p
=
N~
]
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Cognome Nome Matricola Firma

Parti svolte: E10O E2 O E3 O DO

Esercizio 1
Supponendo noti i parametri dei componenti,
< <D illustrare e la matrice di resistenza R del doppio
Io bipolo Q, illustrare il procedimento di risoluzione
I, I, del circuito rappresentato in figura con il metodo
T — delle correnti di maglia:
vV, Q v, 1. indicare quali grandezze vengono scelte co-
) Y R = {0 r12j| me incogrite del sisterra risolvente;
r 2. scrivere il sistema risolvente;
§ R, ! VVVTT R, § 0 T 3. scrivere le espressioni delle tensioni Vi e V;
R, e delle tensioni dei resistori in funzione delle
§ Rs T(ID Vas incognite indicate al punto 1;
l Ry 4. scrivere le espressioni delle potenze erogate
¢ AN\ — dai due generatori in funzione delle incognite
e delle tensioni determinate al punto 3.
Esercizio 2
"""""""" o A Ri=50 C1 =200 pF
L 1 L, = 10 mH Cs = 100 uF
| | Yis © |Vas i(}@ r=100Q
: o : vg(t) = 50cos(wt) V
- Ry § <‘> l - G L, v(t) = 1045 cos(ot + ¢) V
5 | 1 1 o 1 cose = /5/5 seng = 24/5/5
e e B o = 1000 rad/s

Assumendo che il circuito sia in regime sinusoidale, determinare:

1. i parametri del circuito equivalente di Thévenin del bipolo AB racchiuso dalla linea tratteggiata;
2. I’espressione della corrente ig(t) con cui si ottiene una tensione vag(t) uguale alla v(t) indicata;
3. la potenza attiva e reattiva erogata dal bipolo AB in queste condizioni.

Esercizio 3
A
N1 Z
Rs=2Q
R, R;
£ Ci=025F
TGDVG C1 —_— R2 C2 Ve C,=05F
J T Ve=12V

Per t < 0 il circuito & in condizioni di regime stazionario e I’interruttore & chiuso. All’istante t=0 si apre
I’interruttore. Determinare I’espressione di ve(t) per t > 0.
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Domande 2

1. Pert<Q0ilcircuito & in condizioni di regime stazionario e
I’interruttore € chiuso. All’istante t=0 si apre I’inter- AAA .

ruttore. Determinare I’espressione di i (t) per t>0. R Yip
2

(2 punti)
Ig R, L
iL(t) %

Ri=8Q R2=4Q L=3H Ic=6A

2. La matrice di resistenza del doppio bipolo rappresentato ¢,

in figura é: ¢ M T
rR=|” % (@ - Ra Ry
{2 5} ) $Rc
5 I

determinare i valori delle resistenze. (2 punti)

3. Determinare il valore dell’induttanza da collegare in serie ad un condensatore da 150 uF per ottenere una fre-
quenza di risonanza pari a 75 Hz. (1 punto)

L

4. Se un carico viene rifasato, la potenza apparente assorbita dal carico
O resta invariata
O aumenta
O diminuisce

5. Larisposta di un circuito dinamico del secondo ordine pud essere criticamente smorzata
O solo se i componenti dinamici sono entrambi condensatori o entrambi induttori
O solo se i componenti dinamici sono un condensatore e un induttore
O indipendentemente dal tipo dei componenti dinamici

ol é;{f o éml :

a)

i I i I
Kv, T <][> Ki, Vo [ V1 Ki, <][> TKVI Va
| . . N
c)

6. Quale dei doppi bipoli rappresentati nella vy vy | vy
figura & equivalente a un trasformatore

ideale con rapporto di trasformazione K?

L
q

=3

SN
L

ad bO c0O d0O vy




